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PATENTE DE INVENCION 

por 20 años por

"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LD.IITAR EL CRECI­

MIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", a favor do D. BRUNO 

GRUBER, de nacionalidad alemana, dom iciliado en 

PUCHHEIH (Alem ania), Ehbauerring, 2.

H E H O R I A _ D E S C R I P T I V A

El invento se r e f ie r e  a un procedim iento para 

la  lim ita c ió n  d e l crecim iento d e l tamaño de la s  plan­

tas de forma que estas alcancen e l  tamaño que corres­

ponde a su edad y tip o  dando por resu ltado una planta 

enana. Este procedim iento que es conocido en Japón 

y C a lifo rn ia  ba jo  e l  nombre de Bonsai, es u tiliza d o  

pera im pedir e l  crecim iento de lo s  arbo les  y re su lta  

muy com plicado. Tal procedim iento con siste  en una 

se r ie  de operaciones, por ejem plo, re co rte  de la s



ra le e s , reducción  d el ndmero de ramas y de h o jas, 

de la s  p lantas corte  de lo s  brotes jóvenes y reducción  

paulatina del tamaño de lo s  r e c ip ie n te s  y u t il iz a n ­

do por f in  t ie r r a  pobre en alim entos. Sse proce ­

dimiento e x i je  conocim ientos e sp e c ia le s , a s í como 

bastantes cuidados y pórdida de largo tiempo por 

parte d el cu ltiva d or .

Se ha conocido debido a la  patente alemana 

953 393* RR re c ip ie n te  para p lantas que es de un 

te jid o  de alambre envuelto en una capa de espuma 

s in tó t ic a  que se puede suprim ir despuós. Ese r e c i ­

p iente s irv e  para su je tar  la  t ie r r a  u t il iz a d a  como 

base cerrada de crecim iento . Se considera  muy venta­

joso  envolver t a l  r e c ip ie n te  con espuma de m aterial 

s in tó t ic o ,  sobre la  base de una resin a  s in tó t ic a  de 

m oltopreno, puesto que s irv e  a l mismo tiempo de ma­

ceta  d ecora tiva  y de aislam iento para conservar la  

humedad. La conform ación f l e x ib le  de la  pared debe 

p erm itir  revo lv er  la  t ie r r a  d e l r e c ip ie n te .

Como es costumbre se puede preveer la  

ex is te n c ia  de una reserva  de agua, mediante un p la to  

dispuesto debajo d e l re c ip ie n te  que perm ite la  aspi­

ra c ió n  de agua por e l  fondo que no estará  revestid o  

de m aterial de espuma.

Por medio de la  patente alemana 2 434 538, 

se ha conocido un re c ip ie n te  forrado de una espuma 

blanda con có lu la s  a b ie r ta s . En la  primera fa se  de 

crecim iento de l a  p lanta , l a  pared d e l r e c ip ie n te  

del m ateria l usual, envuelta en la  espuma blanda, im­

pide e l  paso de la s  r a íc e s .  Durante esta  fa se  la



planta  se alimenta completamente del contenido 

in te r io r  d e l r e c ip ie n te . Cuando la  p lanta  ha alcan­

zado e l  tamaño s u fic ie n te  para rep la n ta rla , se 

suprime la  pared e x te r io r  y se p lanta  conjuntamente 

con l a  espuma blanda en su lugar d e fin it iv o  en cam­

po a b ie r to . En esta  fase  de crecim iento no impedirá 

ya e l  paso de la s  r a íc e s  a través de l a  espuma blanda 

y estas crecen  en l a  t ie r r a  d e l lugar donde han s i ­

do p lantadas. E l r e c ip ie n te  d e scr ito  en la  patente 

alemana 2 434 5 38, parece que permite un crecim ien­

to  especialm ente rápido y  l a  espuma blanda tien e  la  

m isión de almacenar c ie r ta  cantidad de agua y a ire  

y ante todo impedir e l  crecim iento de la s  r a ice s  

en forma c ir c u la r , un fenómeno indeseable y general­

mente conocido es que la s  ra ic e s  cuando lleg a n  a la  

pared del r e c ip ie n te  crecen tangencialm ente, sin  

formar r a ic e s  a ctiva s  en cantidad s u fic ie n te , lo  que 

produce e l  envejecim iento y secado de dichas r a íc e s .

Por medio d e l modelo de u t ilid a d  aleman 

1 186 730, se ha dado a conocer un re c ip ie n te  con 

una pared de t e j id o  de h i lo s  de m aterial s in té t ic o s  

o de yu te . Las paredes d e l re c ip ie n te  tienen  forma de 

t i r a s  d esen ro lla b les  con stitu id a s  por un m aterial 

de base p lana, que se su jetan , por ejem plo, con gra­

pas conservándolas en t a l  forma.

El re c ip ie n te  contiene la  t ie r r a  s u fic ie n te  

para alim entar l a  p lanta  en e l  in te r io r  d e l r e c i ­

p ien te  hasta su replantam iento. Después del rep lan - 

tamiento la s  ra ice s  crecen  también s in  impedimento 

a través de l a  red  en la  t ie r r a  de a lrededor.
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Por medio de la  patente alemana numero 

1 482 977? se ha conocido un re c ip ie n te  de m aterial 

s in té t ic o  que tien e  en la  s u p e r fic ie  de su pared, 

aproximadamente unos 40 o r i f i c i o s ,  con un diámetro 

de 2 x 4 mm, para p erm itir  igualmente e l  crecim iento 

de la s  r a íc e s , pero ya en la  fa se  de replantam iento. 

Para una rep ob lacién  se debe qu itar e l  re c ip ie n te  

y para f a c i l i t a r  la  separacién  para e l  paso de la s  

r a ic e e , ese re c ip ie n te  t ien e  una se r ie  de puntos por 

donde puede romperse perm itiendo la  ex tra cc ién  de 

la s  r a íc e s  s in  produ cir grandes d e te r io ro s .

Ninguno de lo s  r e c ip ie n te s  antes c ita d os  

p ro v is to s  de o r i f i c i o s  en su pared, ha sido cons­

tru ido para lim ita r  e l  crecim iento de la s  p lan tas .

No se prestan en t a l  forma con ob je to  de p erm itir  

e l  crecim iento obteniendo p lantas enanas, pero de to ­

dos modos se consigue mejor que con cualqu ier o tra  

forma de re c ip ie n te  para p lantas ya con ocido , y 

solamente se consigue dicho crecim iento de p lantas 

enanas por e l  complicado método "BonsaT", c itad o  en 

p r in c ip io .

El invento presente tra ta  de d e sa rro lla r  

un procedim iento para lim ita r  e l  crecim iento de la s  

plantas s in  necesidad de operaciones com plicadas, 

durante un largo  periodo de tiempo y s in  con oci­

mientos o experiencias p rev ias  para lim ita r  e l  cre ­

cim iento de la s  p lantas con medios s e n c i l lo s  y que 

permiten un sano crecim iento de f lo r e s ,  á rboles  y 

arbustos y además haciéndolos f lo r e c e r .

Este invento so lu cion a , en primer lugar, la
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f in a lid a d  de acnerdo con l a  primera de sns re iv in d ica ­

c io n e s . Los o r i f i c i o s  de la  pared d e l r e c ip ie n te  tendfan 

lo s  diám etros n ecesarios  para impedir e l  paso de la  

mayor parte  de la s  más fin a s  r a íc e s  a través de 

d ichos o r i f i c i o s .  Los diám etros máximos de lo s  o r i ­

f i c i o s  que se precisan  dependen de cada planta  y se 

determinan fácilm ente pana cada t ip o  de es ta s , rea­

lizando experimentos con d ife re n te s  láminas p rov ista s  

de ta lad ros  cayos diámetros pneden están escalonados. 

Para la  mayoría de la s  p lantas basta que e l  o r i f i c i o  

tenga un diámetro aproximadamente de 0 ,3  mm, o menor 

para conseguir e l  e fe c to  deseado, ya que ca s i ninguna 

de sus fin ís im a s  r a íc e s  pueden pasar a través de 

ta le s  o r i f i c i o s .  Teniendo sus o r i f i c i o s  un diámetro 

de 0,1  mm, re su lta  im posible e l  paso de cualqu iera 

de la s  r a íc e s  de ca s i todas la s  p lantas, aun la s  mas 

f in a s .

A continuacién  describirem os e l  invento con 

la  ayuda y mediante un ejemplo de r e a liz a c ié n , re ­

presentado en l a  lámina de d ibu jos  adjunta en la  que 

se representa :

En la  fig u ra  1 , -  Una v is ta  del r e c ip ie n te .

En la  fig u ra  2 . -  Una seccién  muy ampliada 

de la  pared d e l r e c ip ie n te  de l a  fig u ra  1.

En la  fig u ra  3 . -  La p lanta muy ampliada de 

una parte de la  pared de la  fig u ra  1 .

En la  fig u ra  4 . -  Un corte  plano d e l mate­

r i a l  d e l que puede formarse e l  r e c ip ie n te  conforme a 

l a  fig u ra  1, y

En la  fig u ra  5 . - 3 1  re c ip ie n te  conforme a
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la  fig u ra  1, representado esquemáticamente con una 

planta , colocado sobre otro  r e c ip ie n te .

En e l ejemplo representado, e l  re c ip ie n te  

1, t ien e  forma cón ica  puesto que de esa forma se 

dobla obteniéndose fácilm ente a p a r t ir  d e l corte  

plano 2 , ( f ig u ra  4 ) ,  su jetándolo con una grapa en 

t a l  forma. En dicho ejem plo, la  forma de e jecu ción  

representada, f a c i l i t a  su form ación, pero no es 

determ inativo para conseguir e l  e fe c to  d e l ob je to  de 

este invento r e fe r id o  a l crecim iento de la s  p lan tas. 

Se puede e le g ir  cualqu ier o tra  forma de re c ip ie n te  

que sea r e a liz a b le  fá c ilm en te . Importante s in  embar­

go tener en cuenta e l  tamaño d e l r e c ip ie n te  que no 

debe ser mayor de 50 cm^, y para la s  p lantas de in ­

t e r io r  puede ser , por ejem plo, d e l tamaño de un de­

d a l. Las p artes  dibujadas con puntos representadas en 

la s  fig u ra s  1 y 4 , tienen  unos o r i f i c i o s  5 , ( fig u ra s  

2 y 3 ) ,  en la  pared d e l r e c ip ie n te  1, con un diámetro 

aproximadamente de 0,1 mm. El corte  2, y con e l lo  la  

pared d el re c ip ie n te  1, es en e l  ejemplo supuesto, 

una lámina de acero in ox idab le  igualmente de 0,1  mm, 

de espesor. Cualquier otro  m aterial r e s is te n te  a la  

corros ión  puede u t i l iz a r s e  con t a l  f in ,  y por ejem­

p lo , también la s  m ateria les s in t é t ic o s .  Fundamental­

mente se pueden u t i l iz a r  también en lugar de una 

lámina con o r i f i c i o s ,  t e j id o s  con o r i f i c i o s  entre 

sus h i lo s  y respectivam ente t e j id o s  de alambre.

En cambio es muy importante ten er en cuenta que la s  

mallas d e l t e jid o  tenga c ie r ta  dureza, para que no 

se produzca la  d ila ta c ió n  de la s  mallas por desp la -
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samiento d e l t e j id o ,  ba jo  l a  p resión  de la s  r a íc e s .

La p lanta  aán bastante pequeña^ una sem illa , 

un esqueje o una c e b o lla , se co lo ca  en e l  r e c ip ie n te  

que contiene algo de tierra , con alim ento. Se e l ig ir á  

un re c ip ie n te  e l  cual no es capaz de contener la  

t ie r r a  n ecesaria  para alim entar l a  p lanta  en c r e c i ­

miento, l a  p lanta  se extenderá en primer lugar en 

d ir e cc ió n  a la s  paredes del r e c ip ie n te . Cuando estas 

toquen la  pared d e l re c ip ie n te  no podrán pasar por 

lo s  f in o s  o r i f i c i o s  excepto quizá algunas de la s  más 

fin a s  r a íc e s .  Esas pocas r a íc e s  no bastan para ex­

tra er  en cantidad s u fic ie n te  los alim entos que se pre­

cisan  para e l  crecim iento de l a  p lan ta . Las ra íce s  

contenidas en e l  in te r io r  de la  pared d e l re c ip ie n te  

1, impiden e l  crecim iento en c ír c u lo s , fenómeno ya 

observado, como es e l  crecim iento tangencia l de la s  

ra íc e s  s in  formar la s  s u fic ie n te s  y numerosas ra íce s  

fin a s  que n e ce s ita . Se puede d e c ir  que la s  r a íce s  más 

fin a s  se detienen delante de lo s  o r i f i c i o s  5 ) y 

extraen e l  alimento necesario  de la  t ie r r a  6 , para 

e l  crecim iento de la  p lanta  d el r e c ip ie n te  o de otro 

medio de alim entación, como por ejem plo, un caldo de 

c u lt iv o , en e l  estará  in troducido e l  re c ip ie n te  1,

Esa ex tra cc ión  se r e a l iz a  en cantidad b ien  d o s ifica d a  

por lo s  o r i f i c i o s  5 . Por lo  observado a l a  termina­

c ión  d e l crecim iento de la s  r a ic e s  que buscan su a l i ­

mento, se produce c ie r to  proceso de maduración en la  

p lanta  que prosigue su sano crecim iento pero en re ­

ducido tamaRo. Plantando esquejes en e l  re c ip ie n te  

estos  agarran fácilm en te . Para la  su fic ie n te  alim en-
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ta c ió n  de la  mayoría de la s  p lantas bastan un 10% 

de la  s u p e r fic ie  de la  pared d e l re c ip ie n te  ocupada 

por d ichos o r i f i c i o s .  Algunas otras p lantas requieren  

una menor parte de s u p e r fic ie  p ro v is ta  de o r i f i c i o s ,  

por ejemplo en lo s  cactus que precisan  un pequeño 

tanto por c ie n to . También agarran en estos  re c ip ie n ­

tes  la  f lo r a  normal y otras  p lantas, s i  e l  clim a del 

lugar lo  perm ite, proporcionando sem illas normalmente 

maduras, pero también de reducido tamaño.

Los e fe c to s  conseguidos de t a l  forma son 

verdaderamente sorprendentes, A sí, por ejem plo, una 

f l o r  de g ir a s o l  alcanza en uno de d ichos re c ip ie n te s  

un 1/10 de a ltu ra  y un volámen de 1/1000 de su tama­

ño n atu ra l. En cambio, e l  voldmen de la  sem illa  es 

de un 1/100 de tamaño natural y normal. Se ha con­

seguido un resu ltado s im ila r  con una begonia de ho­

ja s . Con este  método se han conseguido pensamientos 

de la  mitad de su crecim iento l in e a l ,  m ientras que 

lo s  geran ios resultaban pequeños pero tenían f lo r e s  

de tamaño natural. En algunas plantas se produjeron 

va ria cion es  en la s  f lo r e s  y en la s  formas de sus 

h o ja s . El cuidado de dichas p lantas en e l  re c ip ie n te  

ob je to  de este invento se d ife re n c ia  poco d el cuidado 

acostumbrado para la s  p lantas contenidas en macetas.

En lugar de r e a liz a r  su co lo ca c ió n  situando e l  r e c i ­

p ien te  pequeño en un re c ip ie n te  mayor 7 , como se 

representa  en la  fig u ra  5 , dicho re c ip ie n te  más pe­

queño puede ser colocado en campo a b ie r to . Efectuan­

do e l  plantado sobre una maceta 7 , no es p re c iso  que 

tengan un tamaño normal. Por dicho m otivo, por ejemplo,
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es más f á c i l  co lo ca r  sensiblemente más p lantas sobre 

una ventana. Otra ven ta ja  co n s is te , en que la s  semi­

l l a s  y fru to s  de la s  p lantas pequeñas son sen sib le ­

mente más pequeñas que la s  de la s  p lantas de c r e c i ­

miento normal. Además la s  determinadas sem illas des­

tinadas a la  siembra se almacenan en un lo c a l  más 

pequeño, para pasar e l  inv ierno y /o  para su transpor­

t e .  Esas sem illas m iniaturizadas, sembradas en cam­

po l ib r e  darán lugar a p lantas de su tamaño prim i­

t i v o .  E l invento t ie n e  también su f in a lid a d  para 

experimentos botán icos  de comparación. Se ha demos­

trado que con un re c ip ie n te  conforme a l  invento, se 

consigue una cantidad de r a íc e s  sensiblemente menor 

en e l  volámen t o t a l  de la s  p lantas que e l  que se 

obtiene en cualqu ier forma de crecim iento y que se 

precisaban segdn la  creen cia  general hasta la  fech a .

Suficientem ente d e scr ito  que nos es e l  

ob je to  de la  patente de Invención que nos ocupa, que 

lo  es solamente a t i t u lo  de ejemplo y una de la s  

m ó lt ip le s  formas de r e a liz a c ió n  a que en la  p rá c tica  

puede lle g a rs e  tomando como fundamento en su cons­

tru cc ió n  e l  d e scr ito  en la  presente memoria tínica­

mente nos re s ta  señalar que la s  m od ificacion es de 

forma,tamaños, m ateriales empleados u otras  no fun­

damentales, no deben ser consideradas va ria cion es  

que a fe cten  a su esen cia lid a d .

N O T A

La patente de invención  d e sc r ita  recaerá  

pues sobre la s  s igu ien tes  re iv in d ica c io n e s :

l3.-"PR0CEDniIEñT0 Y DISPOSITIVO PARA LIHI-
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TAR EL CRECIMIENTO Y TAMASO DE LAS PLANTAS", carac­

terizad o  por cuanto, a l  e fe c to ,  se dispondrá de un 

re c ip ie n te  o d isp o s it iv o  cuyo vólumen será menor 

que e l  de la  t ie r r a  n ecesaria  para l a  alim entación 

de la  p lanta  correspondiente, en e l  cual se plantará 

la  p lanta  propiamente d icha , p ro v is ta  de r a íc e s  o 

b ien  una sem illa , esqueje , bulbo o c e b o lla , en cuyas 

paredes del r e c ip ie n te  se encuentran p ra ctica d os  un 

gran número de o r i f i c i o s  o ta la d ros  muy apretados o 

juntos unos con o tros  y con un diámetro t a l  que im­

pida e l  paso de la s  ra íc e s  de la s  p lan tas, pero que 

s in  embargo debido a l emplazamiento de d ichos o r i f i ­

c io s  y su diám etro, perm itirán  e l  paso de l o s  alimen­

to s  o abonos para e l  crecim iento de la s  p lan tas, 

d isu e lto s  en cantidad s u fic ie n te  en e l  medio apro­

piado y por cuanto e l  re c ip ie n te  o d is p o s it iv o  u t i­

lizad o  podrá estar inmerso o más o menos in troducido 

o envuelto en un caldo de cu lt iv o  apropiado que se 

encontrará hacia  e l  e x te r io r  de l r e c ip ie n te  o d ispo­

s i t iv o .

23.-"PR0CEDB:iENT0 Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

l a  re iv in d ica c ió n  primera, caracterizado  por cuanto, 

lo s  o r i f i c i o s  o ta lad ros  c ita d o s  d ispuestos en la  

pared d el re c ip ie n te  tendrán e l  adecuado diámetro 

para impedir que la  mayor parte de la s  r a íc e s  más 

fin a s  de la s  plantas a tra ta r  puedan pasar a su t r a -  

v ós .

33 .-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según

-  10 -
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la s  an teriores  re iv in d ica c io n e s , caracterizado por 

cnanto, e l  d isp o s it iv o  o re c ip ie n te  a n t i l iz a r  tien e  

o l le v a  p ra ctica d os  en sus paredes un guau número 

de o r i f i c i o s  d ispuestos muy densamente, con e l  diá­

metro adecuado para impedir e l  paso de l a  mayor par­

te  de la s  r a íc e s  de la s  p lantas y cuyas paredes ten­

drán como máximo espesor e l  cuádruple de lo s  o r i f i c i o s  

que l le v a  p ra ctica d os .

4s.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMARO DE LAS PLANTAS", se­

gún l a  re iv in d ica c ió n  a n te r io r , caracterizado por 

cuanto l o s  o r i f i c i o s  que aparecen p ra ctica d os  en la s  

paredes d e l re c ip ie n te  tendrán e l  diámetro adecuado 

n ecesario  para impedir e l  paso de IgS r a íc e s  más f i ­

nas de la s  p lan tas.

58. - "PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  o cuarta, ca ra cteriza ­

do por cuanto lo s  o r i f i c i o s  p racticad os  en la  pared 

d e l d is p o s it iv o  o r e c ip ie n te , estarán dispuestos 

tan cerca  unos de o tro s , como para que su su p e rfic ie  

ocupe é l  d iez  por c ien to  o más de la  su p e r fic ie  t o t a l  

de d icha pared d e l r e c ip ie n te  o d is p o s it iv o .

6§ . - "PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a la  quinta, caracte­

rizado por cuanto lo s  o r i f i c i o s  tendrán un diámetro 

de una décima de m ilím etro.

7§.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según
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315 .-

320.**

3 2 5 .-

33^.—

3 3 5 .-

340.-

la  r e iv in d ica c ió n  sexta , caracterizado por cuanto, 

lo s  o r i f i c i o s  p racticad os  en la  pared del d isp o s i­

t iv o  o re c ip ie n te  tendrán como diámetro máximo e l  

de tre s  décimas de m ilím etro.

8e.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la  re iv in d ica c ió n  súptima, caracterizado por cuanto, 

lo s  o r i f i c i o s  de la  pared d e l d is p o s it iv o  o re c ip ie n ­

te  u t il iz a d o , tendrán un diámetro máximo de cinco  

centésimas de m ilím etro.

9§.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÍÍO DE LAS PLANTAS", según 

la s  re iv in d ica c io n e s  tañera a octava , caracterizado 

por cuanto, lo s  o r i f i c i o s  p ra ctica d os  en l a  pared 

del d isp o s it iv o  o r e c ip ie n te  ocuparan solamente una 

parte de dicha pared d e l d is p o s it iv o  o r e c ip ie n te .

108.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la  an terior  re iv in d ica c ió n , caracterizado  por cuanto 

e l  fondo del d isp o s it iv o  o re c ip ie n te  u t il iz a d o  

dispondrá de o r i f i c i o s  o ta la d ros  a l igu a l que sus 

paredes.

11 a.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la  a n terior  re iv in d ica c ió n , caracterizado por cuan­

to  igualmente la  pared la t e r a l  d e l d is p o s it iv o  o 

re c ip ie n te  a u t i l iz a r  con t a l  f in  dispone también de 

o r i f i c i o s  o ta la d ros .

128.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según
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345 .-

3 5 0 .-

3 5 5 .-

360. -

3 6 5 .-

3 7 0 .-

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a la  dócimo primera, 

caracterizad o  por cnanto, para la  form ación o cons­

t i t u c ió n  de la  pared o paredes del r e c ip ie n te  o 

d is p o s it iv o  a t a l  f in  se u t i l iz a r á  una lámina de 

m ateria l r e s is te n te  a la  corros ión  u ox id ación .

13§.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LRH- 

TAR EL CRECIMIENTO Y TACAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la  re iv in d ic a c ió n  a n ter io r , caracterizado por cuanto, 

para la  form ación o co n stitu c ió n  de l a  pared o 

paredes d e l d isp o s it iv o  o re c ip ie n te  a u t iliza d o  

con dicha f in a lid a d  se u t i l iz a r á  láminas de acero 

in o x id a b le .

143.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", segdn 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a dócimo te rce ra , 

caracterizado  por cuanto la  form ación o co n stitu c ión  

de la s  paredes o pared d e l d isp o s it iv o  o re c ip ie n te  

destinado con dicho f i n  se obtendrán a base de lá ­

minas planas a r ro lla b le s  o d e sa rro lla b le s .

153.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la s  re iv in d ica c io n e s  te r ce ra  a dócimo primera, ca­

ra cter iza d o  por cuanto e l  d is p o s it iv o  o re c ip ie n te  

que se u t i l iz a r á  durante e l  proceso de lim ita c ió n  

d e l crecim iento de la s  p lantas adoptará la  estructura 

o d isp o s ic ió n  de un embudo.

168.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", segdn 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a dócimo te rce ra , 

caracterizad o  por cuanto e l  d isp o s it iv o  o re c ip ie n te
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375 .-

380. -

3 8 5 .-

3 9 0 .-

395.

400.

que se u t i l iz a r á  durante e l  proceso de lim ita c ió n  

del crecim iento de la s  p lantas adoptará la  estruc­

tura o d isp o s ic ió n  de manguito.

178.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA MUL­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", segdn 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a dócimo te rce ra , 

caracterizado por cuanto e l  d is p o s it iv o  o re c ip ie n te  

que se u t i l iz a r á  durante e l  proceso de lim ita c ió n  del 

crecim iento de la s  p lantas adoptará la  estructura  o 

d isp o s ic ió n  de una b o lsa  o b o l s i l l o .

18e.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECD.IIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", segdn 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a décimo cuarta, ca­

ra cteriza d o  por cuanto, e l  d is p o s it iv o  o re c ip ie n te  

que se u t i l iz a r á  durante e l  proceso de lim ita c ió n  

d e l crecim iento de la s  p lantas adoptará la  estruc­

tura o d isp o s ic ió n  de un cubo.

^.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", segdn 

la s  re iv in d ica c ion es  te rce ra  a décimo octava , carac­

terizad o  por cuanto, para l a  co n stitu c ión  o forma­

ción  de la s  paredes d e l d is p o s it iv o  o re c ip ie n te  a 

que nos venimos r e fir ie n d o  se u t i l iz a r á  cualqu ier 

procedim iento de em butición.

208.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", segdn 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a décimo novena, carac­

te r iza d o , por cuanto, l o s  o r i f i c i o s  de que dispondrá 

l a  pared o paredes d e l d is p o s it iv o  o r e c ip ie n te  que
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4 1 0 .-

4 1 5 .-

4 2 0 .-

4 2 5 .-
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se u t i l iz a r á  en e l  procedim iento de lim ita c ió n  

d el crecim iento de la s  p lan tas , se obtendrán por 

cualqu ier procedim iento de taladrado.

2ia.-"PR0CEDmiIENT0 Y DISPOSITIVO PARA LBtlI- 

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a dócimo novena, ca­

ra cte r iz a d o , por cuanto, l o s  rep etid os  o r i f i c i o s  

que aparecerán o de que estarán dotadas l a  pared 

o paredes d e l re c ip ie n te  o d isp o s it iv o  a u t i l iz a r  

en e l  procedim iento de lim ita c ió n  d e l crecim iento 

de la s  p lantas que nos ocupa, se obtendrán o podrán 

obtenerse o gravarse por medio de á c id os .

223.-'-PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

la s  re iv in d ica c io n e s  te rce ra  a dócimo novena, 

ca ra cteriza d os , por cuanto lo s  o r i f i c i o s  a p r a c t i­

car en la  pared o paredes d e l r e c ip ie n te  a d is ­

p o s it iv o  u t iliza d o  con dicho f in  en este p roced i­

miento de lim ita c ió n  del crecim iento de la s  plantas 

se obtendrán o podrán obtenerse por medio de un haz 

e le c t r ó n ic o .

23^-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIMI­

TAR EL CRECIMIENTO Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS", según 

l a  r e iv in d ica c ió n  décima, caracterizado por cuanto 

l a  pared o paredes la te r a le s  d e l r e c ip ie n te  o 

d is p o s it iv o  que se u t i l iz a r á  en este  procedim ien­

to  de l im ita c ió n  d e l crecim iento de la s  p lan tas, ten­

drán la  estru ctu ración  o d isp o s ic ió n  de nido de 

a be ja .

24§.-"PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA LIKI-
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435 . -  TAR EL CRECIMIENTO Y TAK#0 DE LAS PLANTAS".

Todo e l lo  ta l  y conforme queda d e sc r ito , 

representado y re iv in d ica d o .

Esta memoria consta de d ie c is e is  hojas 

mecanografiadas y fo lia d a s  por una so la  de sus

440.  -  caras conteniendo un t o t a l  de cu atrocien tas cua-

441. -  renta y una lín e a s .

MADRIDAsONW'Mt
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